| Erléuterungen zu den
i technischen Daten der Dioden

Kenndaten

Stréme und Spannungen in DurchlaB- und Sperrichtung werden durch
das Vorzeichen unterschieden,

Up, I,  fiir Durchlafirichtung

-Up, -1 fiir Sperrichtung

Grenzdaten
-Up maximal zuldssige Gleichsp g in Sperricht
-upy  maximal zuldssiger Wert der Spitzensperrspannung. Mit dem
angegebenen Wert ist gegeniiber der Durchschl
! eine hinreichende Betriebssicherheit gegeben.
Zulassige Betriebsfrequenz und Einschaltdauer von —tpp mox:
bei Sinusspannungen fz 20 Hz;
bei Rechteckimpulsen f 2 20 Hz, Einschaltdauer der Sperrspan-
nung 50 % einer Periode (bei groBerer Einschaltdauer kann der
maximal zuldssige Wert durch lineare Interpolation zwischen
—] ~Upm mox bei Einschaltdauer 50% und -Ujp ,,, bei Einschalt-
dauer 100% ermittelt werden).
is0ss ~ Maximal zulassiger Uberlastungs-StromstoB in DurchlaBrich-
tung, maximale Dauer 1s. (Nicht als Betriebswert zuldssig.)

P 3

iom maximal zuldssiger Spitzenwert des DurchlaB-Stromes, zu-
lassige Betriebsfrequenz f = 20 Hz.
Ip maximal zuldssiger Gleichstrom in DurchlaBrichtung.

Nachstehende Reduktionskurve gibt fiir die Dioden OA 70 bis
OA 95 den maximal zuldssigen Gleichstrom als Funktion der
Spitzensperrspannung an.

Die Stromwerte fiir Temperaturen > 25 °C folgen der Beziehung

"
Ip mox(Tug) = To, Ao max (To); To=25°C
g

10
< R ve bei Ver 9
BN als Gleichrichter mit sinustormiger Ein-
"'E gangsspannung, Tugb=75 *C.
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Technische Daten von Germaniumdioden

Germanium- Spitzendioden
Kenndaten Grenzdaten
I, bei -Ip bei l{D' ;D. iom Istoss -Up “Upy
ei ei (max.1s)
i Anwendung Up=1V “Up=10V ~Uom max -Up =0V |[~Uppman
mA pA HA mA mA mA mA v \"
73 = 25°C | 60°C | 25°C | 60°C | 25°C | 60°C 25°C = Tugb max 25°C | 60°C | 25°C | 60°C
HF-Diode fiir nieder-
OA 70 | ohmige Gleich- 9 30 145 50 15 150 400 15 15 225 225
richterschaltungen -
oA T2 HF-Diode fiir hoch-
) ohmige Gleich- 5 45 130 35 10 100 200 30 30 45 45
-0k 72)! richierschaltungen
HF-Diode fiir nieder-|
OA 73 | chmige Gleich- 15 18 | 30 90 | 275 | 450 50 15 150 400 20 20 30 30
richterschaltungen :
oA T9 HF-Diode fiir hoch-
oA 79| Ohmige Gleich- 4 5 45 | 16 9 | 170 35 10 100 200 30 30 45 45
-0R 19" richterschaltungen
75 100
OR 81 | Allzweck-Diode 5 6 4 20 100 | 200 50 15 150 500 90 (5 °C) 115 5 °C)
75 100
OR 85 | Allzweck-Diode 8 10 25 | 17 120 | 200 50 15 150 500 90 asecy| 115 {75 °C)
OR 85 | Schalter-Diode 8 | 10 | 25| 20 | 130 | 170 3 10 | 150 | 200 | 60 60 20 90
0A 87 | Schalter-Diode 8 | 10 | 25| 20 | 130 | 170 35 10 | 150 [ 200 60 60 90 90
0 9 & 115 100
OA 91 | Allzweck-Diode 7 9 | 4 | 2 | 100 | 200 50 15 15 500 0| g5°C) (15°C)
. 75 1 100
OA 95 | Allzweck-Diode 9 [ 12 | 25| 17 | 120 | 200 50 18 150 | 500 | 80 | g50cy| 15 | (g5
Zuldssige Umgebungstemperatur: ' f o
OA 70, OA 73, OA 81, OA 85, OA, 91, OA 95: - 50 bis + 75 °C OA 72, OA 79, OA 86, OA 87: -50 bis +60 °C

) Diodenpaar fiir Ratiodetektor- und Diskriminator-Schaltungen.
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Anwendung

Kenndaten
I, bei -1Ip
Up=05V |bei ~Up =10 V| bei ~tp g max
mA uA pA

ralb') =

25°C | 60°C | 25°C | 60 °C | 25 °C | 60 °C

Grenzdaten

I
bei =Up M max
mA

. . i
oM /) (ma;o.li s))
mA mA mA

25°C [ 75°C = T,y mad] 25°C | 25°C

Allzweckdiode 30 45 | 1 20 8 3

(100 V)| (65 V)

115 35

100 V)| so vy|  3%0

1000 500

Schalterdiode 20 25

0,75 5,5 1,9 1"

50 400
@vy| 90 (5 °C)

Schalterdiode

180 | 15 33 21

OA 47

Schalterdiode 25 35

45 17 30 50

) Tugp = min. - 55 °C, max. + 75

C. 2 Impuls, Tastverhiltnis max. 0,01,
Germanium-

100 800

@5vy| 9500 (75°C)

50 300
@vy| %0 (75°C)

Dauer max. 1 ps.

Leistungsgleichrichter

Anwendung

Grenzdaten Kenndaten
-Up 1,

X Up bei I ~Ip bei -U,
~Upm| lom

\ ALV | A ]w|
T;s75°C T,=25°C

Betriebsdaten® bei ohmscher Belastung

U® U

Schaltung Dioden

\ \4

0A 31

Gleichrichter
fiir mittlere
Strome und
Spannungen

25 1
0,3 0,1 40 85
0,5 2 T,=75°C
0,6 12 1500 1

1800 | 85

127)

Einwegschaltung 1 54 24
Briickenschaltung 4 54 48

Drehstrom-
Briickenschaltung 6 54 72

10,5

ruhend

Luft;

) Einschalt-Stromsto8 max 90 A.

2) Bei einer Umgebungstemperatur

P ," ¢6|Z+10%3)

Tugs = 45 °C und Montage auf Kiihiblech 100x80x 1 mm? Cu je Diode in

Gleichrichter-Einheiten
Komplette Baueinheiten, als Brilckenschaliung,

L 3

mit dem Leistungsgleichrichter OA 31
fertig montiert mit Kiihiblechen

T

Abmessungen
garaabl { Lange x Breite X Hohe

Schaltung

Betriebsdaten® bei ohmscher Belastung

U u, 1
v v A

B 54/48-1
B 108/96-7
DB 54/12-10,5

Briickenschaltung 4
Briickenschaltung . 8"
Drehstr.-Briickensch. 6

124 x 100 x 111
172 x 100 x 111
148 x 100 x 111

54 48 7
108 96 7
54 72 10,5
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) Je 2 Dioden in Serie.
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%) Nennanschluispannung.
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Abmessungen der Germaniumdioden

OA 70, OR 72, OA 73, OA 81, OA 85, OA 85, OA 87 0 31 .
WeiBer Ring: Katodenseite Katode an Gehause
’ max 2_nicht verzinnt
)
..
" H( I m AT
i Vs .'=‘18*%’é !
max 12,7
“ 10025 ~

OR 91, OA 95, OA 47
WeiBler Ring: Katodenseite

mfx 2 nicht verzin‘nt
’4—»
e S i it
i F=an
max 76 ;’

64125 .

4

max26 ¢

\ J

ORS5, 0A7,0R9
Roter Punkt: Katodenseite

" max 15 pre-min37
& G==
J  Ng43?

max15 nicht verzinnt

max 522
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Technische Daten von Siliziumdioden

Kenndaten Grenzdaten
Anwendung Up -Io I i U,
) bei I, =30 mA | bei ~tp p mox o m -Up ~lUp y C. | Remin
\" HA mA mA v v uF Q
Tugs) = 25°C [100°C | 25°C | 100°C Tor=125°C
. 0,05 5 i
OA 200 Allzweckdiode 0,9 0,8 GOV | (50 V) 50 150 50 50
0,05 5
OA 202 Allzweckdiode 0,9 08 (150 V) | (150 V) 30 100 150 150
T¢) =125°C Tugs = 70 °C9)
- 0,7 45
OA 210 Netzgleichrichter (1,05Vbei 500mA (400 V) 500 5000 400 200 4%
Netzgleichrichter 0,7 65
OA2M4 | fir Fernsehgerite |(1,05Vbei500mAY (700 V) 500 5000 700 100 | 7
1y T,,5 = min. =50 °C, max. +125 °C. 2) Temperatur des Diodengehéuses. b Tugs = max. 70 °C. 4) Einwegschalt i
%) Ei:wegschaltung bei 220 V . ) gschaltung bei 127 V.
OA 210, OA 214:
OA 200, OR 202:
. . max9,3 max 9
max. 2 nicht verzinnt <
e et : max1
I b
wn
orey H i o o
{70 I — | — |:I e [Ty r-—— .
i &H—! i == 3=F. .. }'5
max.76 E k | d:
6425 | 7
Ml 2 > M4 fe——max 24 —
~— 97 .
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